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Typenreihe/Typerange T1N 100 200 300 400 500 600
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Héchstzuldssige Werte Maximum permissible values
Ubrm; Urrm Periodische Vorwirts- und repetitive peak forward off-state 100...600 \")
Riickwérts-Spitzensperrspannung andreverse voltages
bramsm Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 16 A
bravm Dauergrenzstrom average on-state current tc=85°C A
Luftselbstkiihiung/nat. cooling, ta= 45°C,
ohne Kiihikérper/without heatsink 0,27 A
KLOBA 0,65 A
ham Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current 10 A
hsm StoBstrom-Grenzwert surge current t=10ms,t;=125°C 15 A
[i2dt Grenzlastintegral [Bdt-value t=10ms,ty;=125°C 11 A%
(di/dt).; Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current Dauerbetrieb/continuous operation, i =1A 20 Alps
Charakteristische Werte Characteristic values
ur Obere DurchlaBspannung max. on-state voltage tj= 25°C,lr=2A 19 V
Ugro) Schleusenspannung threshold voltage ty=125°C 1 \
T Ersatzwiderstand sloperesistance ty=125°C 0,45 Q
Ugr Obere Ziindspannung max. gate trigger voitage tj= 25°C,up=6V 2 \
lat Oberer Ziindstrom max. gate trigger current ty= 25°C,up=6V 10 mA
Iu Oberer Haltestrom max. holding current tj= 25°C,up=6V,Rek=1kQ 25 mA
I Oberer Einraststrom max. latching current ty= 25°C,up=6V,Rek=1kQ 30 mA
ip,ir Oberer Vorwarts- und Riickwarts- max. forward off-state and tyj=125°C, up = Upsam (ur = Urnm) 1 mA
Sperrstrom reverse currents
tga Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time 0,5 pus
(du/dt)., Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage Up = 67%, Uprm, ty=125°C 50 V/us
Thermische Eigenschaften Thermal properties
Rinae InnererWamewiderstand thermal resistance, = 20°C/W
junctionto case )
Rihaa Gesamtwarmewiderstand thermal resistance, Luftselbstkilhlung/nat. cooling 180°C/W
junction to cooling medium Auibau einer Leiterplatte/
mounted on printed circuit board
Drahtlénge /length of leads 5 mm, Atga = 70°C
Rinxa Wérmewiderstand des thermal resistance of 45°C/W
Kihlsterns KLOB A heatsink KL.08 A
Betriebstemperatur operating temperature —40°C...+125°C
Lagertemperatur storage temperature -40°C...+125°C

Mechanische Eigenschaften
Si-Element geldtet

G Gewicht
Bezeichnung des Gehduses
MaBbild

Bild/Fig. 1

DurchlaBkennlinien/On-state characteristics

a — Typische Kennlinien/typical characteristics
b — Grenzkennlinien/limiting characteristics

Mechanical properties
Si-peliet soldered
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Bild/Fig. 2
DurchlaBverlustleistung Pr/On-state power loss Py
Parameter: StromfluBwinkel ©/current conduction angle ©
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Bild/Fig. 4
Héchstzuldssige Kiihlmitteltemperatur t, bei Luftselbstkiiniung,
Betrieb ohne Kiihlkérper.
Maximum allowable cooling medium temperature t, at natural cooling,
without heatsink.
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Bild/Fig. 6 :

Grenzstrom lyoyubet Luftselbstkiihlung, t, = 45°C.
Limiting overload on-state current lyoyy at natural cooling, 1, = 45°C.
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Bild/Fig. 3
Héchstzuldssige Gehausetemperatur tg
Maximum allowable case temperature tg
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Bild/Fig. 5
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Héchstzuldssige Kithimitteltemperatur t, bei Luftselbstkiihlung,
Khistern KL 08 A.

Maximum allowable cooling medium temperature ! natural cooling,
heatsink KL 08 A.
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Bild/Fig. 7

Zindbereich und Steusrleistung beiup = 6 V.

Gate characteristic and gate power dissipation atup = 6 V.

Parameter:

a — Hochstzuldssiger arithmetischer Mittelwert der Steuerleistung/
limiting mean gate power dissipation

b — Hochstzuldssige Spitzensteuerleistung/
limiting peak gate power dissipation
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